
ТБ100, ТБ1SО 

Тиристоры кремниевые диффузионные р-п-р-11. Предназначены 
для применения n качестве ключеnых элементов в цепях постоянного 
и переменного токоn частотой до 1 О кГц преобразователей электро
энергии, r де требуются малое nремя nключення и nыключения, nысо
кие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются в металло
керамическом корпусе таблеточной конструкцип. Анодом и катодом слу
жат плоские осноnания. Обозначение типономинала и полярности сило
вых выводов приnодится на корпусе и на бирке. Масса не более 230 r. 
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Электрические параметры 

Импульсное напряжение в открытом состоянии 
lnc, .. =3,14/uc, ер max, iи =l0 МС не более: 

ТБ200 
ТБ250 

1 loporoвoe наnряжение при Т n = 110° С не более: 
ТБ200 
ТБ250 

при 

Отпирающее постоянное напряжение управления при 
U.,c = 12 В не более: 

Tu =-50° C, !у , от=О,75 А 
Тп=25° С, fv. от = О,35 А . 
Tн=ll0�C. /у,uт = О,22 А. 

Неотпирающее постоянное напряже1ше управления при 
И,с,и=И,с,п, Ry =5 Ом, Tn = ll0°C не менее . 
[ Iовторяющийся имnульсный ток в закрытом состоянии 
При И,с,и=И:�с,п, R

y =oo, Tn = Il0°C не более . . . 
!'ок у держания при R

y
=oo не более . 

Ток включения при /,- пр и= 2 А di,./dl=5 А/мкс, t ,.-
- I ., . ' , . 
- О мкс не более . . . . . . . . . . . 

Повторяющийся импульсный обратный ток при Uor.p, .. = 
= Иобр, п, R�-oo. Т п= 110° С не более . . 

2.4 В 
2,0 В 

1,5 В 
1,2 В 

8,0 В 
5,5 В 
4,0 В 

0,2 В 

30 мА 
70 �А 

0.5 А 

30 мА 



Обратный ток восстановления при f/обр, и=100 В, 
/ о с ,  и—/ о с ,  ср max> (di0cfdt )cn= 40 А/мкс, ГП= 11 0 °С  не 
более:

ТБ200 ...........................................................  . . .
ТБ250 .........................................................................................

Отпирающий постоянный ток управления при f/3c =  12 В 
не более:

Тп= —50° 

Г „= 25° С

Гп=110°С ................................... .......

Неотпирающий постоянный ток управления при U3C 
—  Uзс,п, /?у = 5  Ом, 7'п==110°С не менее . . .

Время включения при /Узо,и = 300 В, / 00, а = /ос, ср max, 
//у, пр,и = 20 В, rf/y/d/ =  5 А/мкс, /?у = 5 Ом, /у=10 мкс 
не более .....................................................................................

Время Задержки при Uа с , и  =  3 0 0  В ,  / о с ,  и = / о с ,  ср max,  

//у, пр,  и===: 2 0  В,  diyfdt=5 А/мкс, Ку==5 Ом, / у ^ = 1 0  мкс
не более ...............................................................................

Время выключения при U3C, и =  0 , 6 7 t / 3c, n, du3Cldt— 
= (du3cldt )KJi> U обр,  и — 100  В,  / о с ,  и =  / о с ,  ср max,

(dioc/dt )с п = 1 0  А/мкс, Г П= 1 1 0 ° С  не более . . . .

Время обратного восстановления для групп по /выкл при
/ / о б р ,  и =  1 0 0  В ,  / о с ,  и =  / о с ,  ср max,  (diac/dt)cn  ^

=  10 А/мкс, 7'1, =  110°С не более:

группа 5 ........................................................................

группа 6 ........................................................................

группа 7 ........................................................................

Заряд обратного восстановления для г р у п п  по /вы кл  П р и  
/ / о б р ,  и =  100 В ,  / ос,  и =  / о с ,  ср max,  ( d i o c ld t ) c n ^
=  10 А/мкс, Г п = 1 1 0 ° С  ие более:

ТБ200 группа 5 ...........................................................
ТБ250 группа 5 ...........................................................
ТБ200 группа б ...........................................................
ТБ250 группа 6 ....................................................  .
ТБ200 группа 7 ...........................................................
ТБ250 группа 7 ...........................................................

Динамическое сопротивление в открытом состоянии при 
ГИ=110°С не более:

ТБ200 ...............................................................................
ТБ250 ...............................................................................

Тепловое сопротивление переход—корпус ие более . 

Тепловое сопротивление переход—анод не более . 

Тепловое сопротивление переход—катод ие более . 

Тепловое сопротивление переход—среда не более .

Предельные эксплуатационные данные

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом со
стоянии ...............................................................................
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом
состоянии .................................  ........................................
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии

140 А 

155 А

0,75 А 

0,35 А 

0,22 А

2 мА

5 мкс

1 мкс

20—50 мкс

8.5 мкс 

5,0 мкс

3.5 мкс

200 мкКл 
240 мкКл 
86 мкКл 
103 мкКл 
50 мкКл 
60 мкКл

1,4 мОм 
0,92 мОм 

0,091°С/Вт 

0,16°С/Вт 

0,21°С/Вт 

0,57°С/Вт

300—1200 В

1,12//зс, и В 
0,7 t/3C, п В



Максимально допустимое постоянное напряжение в за
крытом СОСТОЯНИИ . ■..............................................0,5 Uас, и В

Повторяющееся импульсное обратное напряжение . . 300—1200 В

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение 1,12 С/0вр, и В 

Рабочее импульсное обратное напряжение . . . .  0,7 t/0r.p, и В 

Максимально допустимое постоянное обратное напря
жение ..................................................................................... 0,5 и пс*р, п В

Критическая скорость нарастания напряжения в закры
том состоянии при и зе, „=0,67£7ЗС, п, Ry=oo, Гп =  110°С 100—

1000 В/мкс

Максимально допустимое обратное постоянное напряже
ние у п р а в л е н и я .......................................................................  3 В

Максимально допустимый средний ток в открытом со
стоянии при / =  50 Гц, Э= 180°, 7’К=70°С:

ТБ200   200 А

ТБ250   250 А

Максимально допустимый действующий ток в открытом 
состоянии при f =  50 Гц, (3= 180°, Тк=70° С:

ТБ200   314 А
ТБ250   393 А

Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии 
при НОбр =  0, и̂=10 мс, 7’П=110°С:

ТБ200   4500 А
ТБ250   5000 А

Защитный показатель при U0eр =  0, tK~  10 мс, Тп=
=  110° С:

ТБ200 ........................................................................ 101 кА2-с
ТБ250 ...............................................................................125 кА2-с

Критическая скорость нарастания тока в открытом со
стоянии При Нзс> и=  П) 70с, и—2/ос, ср mait( Гц,
diyldt=5 А/мкс, ty =  10 мкс, 7’П= 1 1 0 ° С .......................... 100; 200 А/мкс

Минимально допустимый прямой импульсный ток уп
равления .................................................................................  0,4 А

Максимально допустимый прямой импульсный ток уп
равления ....................................................................................  20 А

Температура перехода  .....................................................От —50 до
+  110°С

Температура к о р п у с а ........................................................... От —50 до
+  110°С

Указания по монтажу

Таблеточный корпус тиристора соединяется с охладителем с по
мощью прижимного устройства, обеспечивающего хороший электриче
ский и тепловой контакт во всем диапазоне рабочих температур. Сбор
ка тиристора с охладителями должна производиться в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. Диаметр контактной поверхности дол
жен быть не менее 40 мм, неплоскостность контактных поверхностей не

более 0,03 мм, чистота обработки не хуже 1,25.

Не допускается эксплуатация тиристоров без обеспечения осевого 
Усилия сжатия в диапазоне 7500—8500 Н.

1234567
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Сочетание классификационных параметров для типоиомниалов 

Тип 
тиристора 

ТБ200 

ТБ250 

Z.,,н, А 

r,. 
t: 
.. 
:z: 

о 
t: 

Значею,е 
Изе, n и 

Vобр, л, В 

(d":•c/ dt)кp, 
В/мкс 

1 / , мкс \(
dioc/dl)кp, 

вынл 
А/мкс 

fр}·11пы к.1асс11ф11кацнонных параметров 

� S. Значеню1 к.1асс11ф11кац11ониых параметров 

�; 100\ 2001 soo\10001 so I зо 1 2011001 200 

3-8 1 3ОО-ВОО 1 + 1 -,-1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 +

9-12 \ 900-1200 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 -1 + 1 -
З-7 1 ЗОО-700 1 _J_ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 -1 -:--
8-101 800-1000 1 + 1 + 1 + 1 + 1 т 1 + 1 -1- -1 -
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%ы К 1г А в ы к м [№ 4/ м к с !

*ВОС, ОБр » МНС

( и $ с  / ^ t )  к р  > В / м н с

$вас, ОБр * м н е
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0,4 0,1 0 0,2 0,4
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